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Impulzni obvody 3 MKO- monostabilni klopny obvod

Monostabilni klopny obvod je schopen sefrvat v jednom stavu neomezene diou-
hou dobu, zatim co ve druhém stavu muze setrvat jen urCitou kratkou dobu.
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Impulzni obvody 3 MKO- monostabilni klopny obvod

Klidovy stav I

Po zapnuti napajeciho zdroje se pfes R, pfivede kladné napéti na bazi T, a ten se
uplné otevre,

Pokles napéti z kolektoru T, se pfes Rg pfenese na bazi T, a ten se zavre.

Kondenzator je nabit s vyznatenou polaritou + — .

Pireklopeni kiopného obvodu

Na bazi T, se piivede kladny impulz U, = JL |

Impulz vyvola kratke otevieni T,, ktery tim uzemni levy vyvod kondenzatoru G,
Pokles napéti na kolektoru T, se pfenese pfes C na bazi tranzistoru T, a tim g
zavie. Na pravém vyvodu C je proto nyni zaporny potencial.

Nyni se C nabiji pfes R, s tasovou konstantou 1t =R, . C , 8z venikne
na bazi T, malé kladné napéti, které zacne tranzistor T, otevirat.

Pokles napéti na kolektoru T, se pienese pfes R; na bazi T,. Viivem kladne zpétne
vazby dojde opét k lavinovitému rychlemu preklopeni, které tranzistor T, plné otevre.

Monostabilniho klopného obvodu se pouziva jako generatoru obdélnikovych im-
pulz(, jako zpozdovaciho obvodu, jako obnovitele tvaru impulzu atd.



Impulzni obvody 3 MK O- jiny pfiklad popisu éinnosti




Impulzni obvody 3 MKO- grafy napéti v obvodu
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Impulzni obvody 3 MKO- s logickymi éleny NAND
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Impulzni obvody 3

Literatura a pouzité zdroje:

Elektronika Il , Jan Kesl, BEN Praha 2003, ISBN 80-7300-075-X, str.11-
12.

http://www.alzat.szm.com/Oscilat\generato\mko\mko.htm

http://search.seznam.cz/?g=monostabiln%C3%AD+KO&sId=9Vr9hadyS

90hBj8svvJa&aqg=-
1&og=monostabiln%C3%AD+KO&sourceid=top&thru=&su=e

Autorem materialt, pokud neni uvedeno jinak, je vlastni tvorba autora.
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